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摘要(译)

本发明提供了一种OLED发光器件及其制备方法、显示装置，涉及显示技
术领域，改善了现有的载流子注入不平衡以及激子在界面处堆积使得有
机发光二极管猝灭的问题。该OLED发光器件包括：衬底基板、设置在所
述衬底基板上的阳极、阴极以及位于所述阳极和所述阴极之间的发光
层，所述OLED显示器件还包括解离层，所述解离层用于使到达所述解离
层的激子解离成空穴和电子；其中，在电子迁移率大于空穴迁移率的情
况下，所述解离层设置在所述发光层和所述阳极之间；在空穴迁移率大
于电子迁移率的情况下，所述解离层设置在所述发光层和所述阴极之
间。用于OLED发光器件、包含该OLED发光器件的显示装置及其制造。
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